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*HJ52301A/B/C高温精密仪表放大器

一、概述

HJ52301A/HJ52301B /HJ52301C 是一种系列厚膜集成电路，内包含一个精密仪表放大器和一个独立

的高性能运算放大器。具有输入失调电压低、共模输入电压范围宽和输出电压范围宽等特点。精密仪表

放大器通过一个外接电阻，增益从 1~10000 可变。独立的高性能运算放大器，增益带宽积达到 100MHz，

能够实现各种信号的处理。独特的电路设计和特种工艺技术，使该器件最高工作温度达到 200℃。

HJ52301A 的性能参数和封装形式同国外 52301 完全兼容，可以插拔式替换。

HJ52301B 是高转换速率仪表放大器，增益带宽积达到 100MHz，表贴微封装。

HJ52301C 具有低功耗、低增益温度漂移系数、高共模抑制比（CMRR）和表贴微封装等特点。

二、电原理图

三、封装形式及引出端功能

1．HJ52301A 采用 UP2313 金属双列外壳封装，外形尺寸见附录一图 15。

引脚号 符号 功能 引脚号 符号 功能

1 -IN1 仪表放大器反相输入 8 +IN2 运算放大器同相输入

2 Rg 仪表放大器增益电阻 9 OA2 运算放大器调零

3 VEE 负电源 10 +IN1 仪表放大器同相输入

4 Ref 仪表放大器失调调整 11 Rg 仪表放大器增益电阻

5 OUT2 运算放大器输出 12 VCC 正电源

6 OA1 运算放大器调零 13 OUT1 仪表放大器输出

7 -IN2 运算放大器反相输入 14 GND 地

注：6 端、9 端对负电源调零

2．HJ52301B 采用 F14-02 陶瓷扁平外壳封装，外形尺寸见附录一图 9。

引脚号 符号 功能 引脚号 符号 功能

1 Rg 仪表放大器增益电阻 8 OA2 运算放大器调零

2 -IN1 仪表放大器反相输入 9 OUT2 运算放大器输出

3 +IN1 仪表放大器同相输入 10 Ref 仪表放大器失调调整

4 Rg 仪表放大器增益电阻 11 VEE 负电源

5 OA1 运算放大器调零 12 NC 空

6 -IN2 运算放大器反相输入 13 VCC 正电源

7 +IN2 运算放大器同相输入 14 OUT1 仪表放大器输出

注：5 端、8 端对负电源调零
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3．HJ52301C 采用 F14-02 陶瓷扁平外壳封装，外形尺寸见附录一图 9。

引脚号 符号 功能 引脚号 符号 功能

1 OUT1 仪表放大器输出 8 Rg 仪表放大器增益电阻

2 Ref 仪表放大器失调调整 9 -IN1 仪表放大器反相输入

3 VEE 负电源 10 Rg 仪表放大器增益电阻

4 +IN1 仪表放大器同相输入 11 VCC 正电源

5 NC 空 12 +IN2 运算放大器同相输入

6 NC 空 13 -IN2 运算放大器反相输入

7 NC 空 14 OUT2 运算放大器输出

注：HJ52301C 独立运算放大器无调零端。

四、绝对最大额定值

电源电压 ±18V 工作温度范围 -55～+200℃

耗散功率 1W(UP2313) 引线耐焊接温度（10s） +300℃

600mW(F14-02)

五、电特性

1．仪表放大器部分(括号外为 HJ52301A 参数，括号内为 HJ52301B/HJ52301C 参数)

除非另有说明，Vcc=+15V，VEE=-15V，TA=+25℃。

参数名称 符号 测试条件
规范值

单位
最小值 典型值 最大值

增益公式

HJ52301A A=1+40kΩ/Rg
HJ52301B A=1+40kΩ/Rg
HJ52301C A=1+20kΩ/Rg

输入失调电压 VIO
±8

mV
TC=+200℃ ±15

输入偏置电流 IIB
1（0.05） 15（0.4）

nA
TC=+200℃ 5（2） 100（30）

输入失调电流 IIO
1（0.01） 15（0.2）

nA
TC=+200℃ 5（2） 100（30）

输出电压幅度 VOPP RL=2kΩ
±12 ±13

V
TA=+200℃ ±11 ±12

共模输入电压范围* VICM
±11

V
TC=+200℃ ±10

共模抑

制 比

HJ52301A
HJ52301B

CMRR G=100

60

dB
TC=+200℃ 40

HJ52301C
100

TC=+200℃ 85

总电源

电 流

HJ52301A
IS RL=∝

14 20
mAHJ52301B 7.5 15

HJ52301C 1 1.2

注：*设计保证

陕
西
航
晶
微
电
子
 w
ww
.h
an
gj
in
gi
c.
co
m

陕
西
航
晶
微
电
子
 w
ww
.h
an
gj
in
gi
c.
co
m

 

http:// www.hangjingic.com                        
地址：西安航天基地工业二路299号3号楼9层  

E-mail: hj@hangjingic.com
联系电话：029-89259995



110

2. 独立的运算放大器部分(括号外为 HJ52301A 参数，括号内为 HJ52301B/HJ52301C 参数)
除非另有说明，VCC=+15V，VEE=-15V，TA=+25℃。

参数名称 符号 测试条件
规范值

单位
最小值 典型值 最大值

输入失调电压 VIO
±5(±6）

mV
TC=+200℃ ±15

输入偏置电流 IIB
1（0.05） 15（0.4）

nA
TC=+200℃ 5(2) 100（5）

输入失调电流 IIO
1(0.01) 15（0.2）

nA
TC=+200℃ 5(1) 100

开环电压增益 AVD 100（88） 120（106） dB

输出电压幅度 VOPP RL=2kΩ
±12 ±13

V
TC=+200℃ ±10 ±12（±11）

共模输入电压范围

*
VICM ±11(±10) V

共模抑制比 CMRR
80 100

dB
TA=+200℃ 74 100

电源电压抑制比 PSRR 90 dB

增益带宽积* GBW 100 MHz

注：*设计保证

六、应用注意事项

1．HJ52301A 外壳与地连接。仪表放大器应用和调零方法请参阅 HJ118 的应用说明。

2．Rg 必须选用高精度、高温、高稳定性电阻，在高温环境下，决不能使用电位器。

3．由于 HJ52301B /HJ52301C 采用 F14-02 陶瓷扁平外壳封装，外引线间距为 1.27mm, 建议用户在完

成 PCB 板焊接以后，必须清洗 PCB 板，并喷涂三防漆，减小引线间杂质引起的漏电流对放大器输入特

性的影响。

4．在装配前，若需要对陶瓷扁平外壳的外引线进行加工整形时（如上下弯曲），不能产生过大的机械

应力，并且弯曲点距陶瓷基体距离应大于 2mm,否则会对外壳陶瓷基体产生损伤，导致气密性降低，影

响器件长期使用可靠性。

5．其他应用说明参照 HJ118。
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